FET-ar

Grunnatrioi



w

BJT Straumstyrdur FET Spennustyrour
. LlD
(Control current) fe Y
I l
—
o —t+e BIT o - FET
R \ - 2 ({;&
Vs
} (Control voltage) "3

lg styrir .
° Ugs styrir |



BJT VS FET

BIT

Straumstyrdur Spennustyrour

Bipolar (baedi holur og electrédur) Unipolar, notar bara electrédur

A audvelt med ad aflfaeda adra ihluti (good fanout)  Ekki gédur ad til ad faeda adra ihluti (poor fanout)
Notar mikla orku, orkufrekur Notar litla orku

GO&Aur linuleiki i mégnun Ekki godur linuleiki i mégnun,
(pinch off region) kyrkispenna

Fer mikid efni i framleidslu (kisill) Getur unnid @ miklum hrada, hadvirkur

Litil bjogun, (low noise)



P- og N-efni, forspenna/bakspenna

Forspennt diéda leidir Bakspennt dioda myndar
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Munum: ef vid setjum -3 P og + @ N pa myndast hindrunarsveaedi



P stong og N stong i FET
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Vid erum ad vinna med pessa virkni i FET transistorum

Munum: ef vid setjum -3 P og + @ N pa myndast hindrunarsveaedi
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Geroir af FET-um

* JFET —Junction Field Effect Transistor
* Depletion / Hindrunarvirkni P- og N-Channel

e MOSFET — Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

* D-MOSFET -
* Depletion Mode MOSFET (Hindrun) N- og P-type

* E- MOSFET -
e Enhancement Mode MOSFET (Orvun) N- og P-type

* Depletion er kallad teemingarsvaedi i RTM bok



